
A h®mérséklet növekedtével a kristályrá
sban egyre növekv® számban rá
shibák, �vakan
iák� jelennek meg. Ezek

üres helyek a rá
sban, vagyis olyanok, ahol nem található atom, vagy ion. Egy vakan
ia képz®déshez bizonyos E0

energia szükséges. N0 atomot tartalmazó T h®mérséklet¶ kristályban a rá
shibák számát a Boltzmann-eloszlás adja

meg:

N = N0e
−

E0

kT .

A h®tágulási együtthatót egyrészt a kristályrá
sbeli atomok átlagos távolságának változása, másrészt az �üres

helyek� számának alakulása határozza meg. A relatív hosszváltozás és a rá
sállandó relatív megváltozása közötti

eltérés a vakan
iakon
entrá
ióval arányos. Ha például E0 = 1 eV nagyságrend¶ és T = 10
3
K , akkor N/N0 ≈ 10

−5
,

szobah®mérsékleten viszont ez a szám mindössze 10
−17.

Fémekben az olvadáspont közelében kb. minden ötezredik

atom helyén található rá
slyuk.
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